
第一图书网, tushu007.com
<<电子线路>>

图书基本信息

书名：<<电子线路>>

13位ISBN编号：9787040092844

10位ISBN编号：7040092840

出版时间：2001-6

出版时间：北京蓝色畅想图书发行有限公司（原高等教育出版社）

作者：梁明理等

页数：609

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<电子线路>>

前言

　　在本书与读者见面的时候，迎来了百年一遇的2l世纪。
新的历史纪元，是一个信息与网络的时代，知识型经济是这时代的领头羊。
本书力争能够满足和反映这一新时代的状况和要求。
　　新版是在第三版的基础上，通过教学实践、总结提高和修改编成的。
由于理科的电子线路课必须及时反映电子技术在各应用领域的飞速发展，而该课的教学计划仅有72
～90学时，这就要求本书必须是一本简明教材，并且确保有较高的教学效率。
为了适应信息与网络的时代要求和教学改革的需要，在修订本版时着重考虑了下述几点：　　1．具
有以集成电路为主干的体系，保证教材内容有适合国情的先进性。
　　2．为了保持本书具有完整的而又十分自然的体系，不再把线性电路简介设立为一章，而把其中
必须学习的内容，作为附录安排在有关章节之中。
　　3．为保持教材的简明性，删弃了上一版中阐述比较肤浅的半导体存储器一章。
这部分的知识，学生在后续计算机课程中，将会更加全面和系统地学到。
　　4．为便于教学，本版仍设置有较多的例题和习题，章末编入小结，书末给出习题解答。
 ． 本书第一、二、三、五章由董尚斌编写，第七、九、十、十一章由苏利编写，第四、六、八章由
邓仁清编写。
梁明理为主编，负责全书体系的确定和编写组织工作，邓仁清为副主编，负责全稿的审读和定稿工作
。
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内容概要

　　为适应信息与网络时代的新形势和教爱改革的迫切需要，在第三版的基础上，经过教学改革与实
践，多方征求意见，总结提高和修改而成。
力求做到体系完整、内容先进、叙述简明，有较高的教学效率。
　　《普通高等教育“九五”国家教委重点教材：电子线路（第4版）》主要内容包括半导体器件的
特性、放大器基础、集成运算放大器、反馈放大器、信号运算电路、波形发生器、功率电路、数字电
路基础、组合逻辑电路、时序数字电路、脉冲电路及综合电路系统，等等。
　　《普通高等教育“九五”国家教委重点教材：电子线路（第4版）》由清华大学诸昌清教授主审
。
　　《普通高等教育“九五”国家教委重点教材：电子线路（第4版）》可作为高等学校理科物理专
业电子线路课程的教材，也可供从事电子线路工作的工程技术人员参考。
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章节摘录

　　§1．3二极管　　1．3．1二极管的结构及符号　　半导体二极管是由一个PN结及它所在的半导
体再加上电极引线和管壳构成。
半导体二极管按其不同结构，可分为点接触型、面接触型和平面型等。
　　点接触型二极管的结构如图1．3．1（a）所示。
它由一根含3价元素镓的金属触丝压在N型硅或锗晶片上，经过电处理，使触丝尖端的镓原子掺入到N
型硅或锗片中，将触丝尖端附近的N型材料转变成P型材料，形成PN结。
点接触型二极管PN结的面积很小，因而结电容小，工作频率较高，但不能承受较高的反向电压和较大
的电流。
这类管子适用于作高频检波和脉冲数字电路中的开关元件。
例如，点接触型二极管2AP，最大整流电流仅为16mA，而最高工作频率高达150MHz。
　　面接触型二极管的结构如图1．3．1（b）所示。
将3价元素铝球置于N型硅片上，加热使铝球与硅片互相熔合和渗透，形成合金，从而使接触的那部分
硅片转变成P型，形成PN结。
面接触型二极管PN结面积大，允许通过较大的电流，但结电容也大，因此，这类管子适用于整流等低
频电路中。
例如，硅面接触型二极管2CPL，最大整流电流为400mA，而最高工作频率只有3kHz。
　　平面型二极管是用制造平面管的工艺制成的。
它是在N型硅片上生成一层氧化膜，再用照相、腐蚀等一套光刻技术开出一个窗口，通过窗口进行浓
硼扩散，形成P型区，从而形成PN结。
其结构如图1．3．1（c）所示。
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